Eléments de technologies
VTH			 tension de seuil du NMOS 		[V]
VOV = VGS –VTH	 tension d’overdrive 			[V]
Kn = μn.Cox		 facteur de gain du NMOS 		[A/V2]
Uo			 mobilité des électrons			[cm2/Vs]
Cox			 capacité surfacique de grille 		[F/m2]
W 			 largeur de grille du transistor		[μm]
L 			 longueur de grille du transistor 		[μm]
λ = 1/VA		 modulation de la longueur du canal 	[V-1]
VA			 tension d’Early				[V]
1 Attention, il s’agit là d’un abus de langage, le phénom


Sachant que :
Tox (thickness of oxide)
Cox : 



 ou encore ou bien 


 pour le silicium (Sio2)	




GPDK180  nmos
Uo de NMOS est d'environ 0,04 m²/Vs
Uo de PMOS est d'environ 0,01 m²/Vs










Je fixe W = L = 1µm , VGS = 1V et VDS = 3V 

Sachant que: 
Pour le NMOS :
ID = 41.469µA		VTH = 0.4795V		gds = 825.1E-9











Pour le PMOS :
ID = 7.924µA		VTH = 0.4563V		gds = 397.2E-9










////////////////////////////////////



		 	

Sachant que 
NA : trous/m3
ND : electrons/m3
ni : intrinsèque carrier concentrationr	1.45E10 (cm3)
ND >> NA








/////////////////////////////////////////////////////
channel length modulation 
λ=sqrt(2ε/qNa) / (2*L*sqrt(Vds-Veff+phi))

ε = permitivity of the substrate
q = electron charge
Na = impurity concentration of the substrate
L = length
Veff = Vgs-Vt
phi = built in potential between diffusion and substrate

Simulating a single transistor will give you better results though.

calculate channel length modulation 
plot Id vs Vds for different Vgs and measure the slope of the curve in sat region and use lambda =(Id2-Id1)/(Vds2-Vds1)

[bookmark: _GoBack]lambda = (1/Id) * d(Id)/d(Vds).
[image: ][image: ]
TSMC018
Kn se situe entre 182u à 225u (SS à ff)
Kp est entre 54.U. à 65U (SS à ff)

Vthn = 0.68V à 0.88V (ff à ss)
Vthp =-0.6V to-0.8V (ff à ss)
Uo de NMOS est d'environ 0,0459 m ^ 2/Vs
Uo de PMOS est d'environ 0,0109 m ^ 2/Vs
vthn est d'environ 0.445 (TT)
vthp est d'environ -0,438 (TT)
1.8v pour les MOS
Kn = 405.36 cm^2/Vs * 0.4211 µAs/V(cm)^2 = 170.7 uA/V^2
Kp = 85.73 cm^2/Vs * 0.4211 µAs/V(cm)^2 = 36.1 uA/V^2
///// bizarre
Lambda = 1 /(rds.Ids)
1/(72.46E-3*41.469E-6)
////
lamda=gds/id
λ = 1 / (2*Rout*I)
Rout = gain / gm
Because Vgs=1v and (W/L)=1, we can get Id=17µA

17µA=K'n(1-0.536027)^2*(1+0.01*3) , so we can get K'n=76.67µA/V
ID = 41.469µA
K'n=(0.5)*U0*Cox=0.5*0.04660162 *3.46e-11/7.5e-9=107.49µA/V
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